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           Радиочастотная система NXP с двухканальным тюнером обеспечивает новый уровень интеграции ...
           Эйндховен, Нидерланды, 10 августа 2009 г. &ndash; NXP, независимая компания по производству полупроводниковых компонентов, основанная Philips, сегодня объявила о новом достижении в области тюнерных микросхем, представив двухканальную радиочастотную систему, обладающую самой высокой в отрасли...Подробне... далее...

        

        
           DC/DC-преобразователь с входным напряжением до 800 В
               Высоковольтный DC/DC-преобразователь HVI 2K производства компании Absopulse Electronics обеспечивает 2 кВт выходной мощности при входном постоянном напряжении 600 В (диапазон входного напряжение от 450 В до 800 В). По выходу устройство обеспечивает 12 В / 130 А, 24 В / 80 А или 48 В / 40 А. HVI 2K подходит для применения в таких при... далее...

        

        
           Компании Tata BP Solar и NXP Semiconductors объединяют усилия в разработке решений по ...
           Эйндховен, Нидерланды, 13 августа 2009 г. &ndash; NXP Semiconductors сегодня объявила о партнерстве в области разработок с Tata BP Solar India Ltd., совместным предприятием компаний BP Solar и Tata Power, в рамках которого Tata BP намеревается использовать разнообразные электронные решения в области...Подробне... далее...
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